LOGICKE INTEGROVANE OBVODY
OBOUSTRANNY BUDIC SBERNICE

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY :

Uce 45 = Uge = 55 v
UsiLra) —05 s Uy, = 08 v
Usres) —0,5 s Uy = 09 "
U 20 = Ui = 525 v
lorray 0 =lgr 216 mA
loris) 0 =lor = 32 mA
losca) = 1 mA
lotis) & 5 mA
teEHTY z tenoz ns
trvEL = 30 ns
tta 0 = fa =70 °C

MHB38286
MHB8287
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CHARAKTERISTICKE UDAJE: #; = 0°C...+70°C

Statické hodnoty:

Vstupni zachytné napéti

Ugc =45V, I = —5mA —Up
Vstupni proud — aroven H

Ucc = 55V, U = 525V i
Vstupni proud — uroven L

Ucc = 55V, Ui = 045V —l
Vystupni napéti — uroven L

Uce = 45V

lor, = 32 mA, vystup B Uoer

lor. = 16 mA, vystup A UoL
Vystupni napéti — droven H

Ucec = 4,5

lo = —1 mA, vystup A Uon

low = —5 mA, vystup B Uon
Vystupni proud ve stavu vysoké

impedance — udroven H !

Uec = 55V, Uozn = 525V lozu
Vystupni proud ve stavu vysoké

impedance — uroven L

Uge = 55V, Upzr = 045V —lozL
Napdjeci proud.

Uge = 55V MHB8286 lec

Uge = 55 V MHB8287 lee
Vstupni kapacita Cr
Dynamické hodnoty:
Ucc = 5V, #a = 25°C,
Doba zpoidéni vystupu od zmény

urovné na vstupu MHB8286 tivov

MHB8287 tivov

Doba zablokovani vystupi —

vystup prechdazi ze stavu L do

stavu vysoké impedance teHOLZ

vystup prechdzi ze stavu H do

stavu vysoké impedance tEHOHZ
Deba vybaveni vystupu —

vystup prechdzi ze stavu vysoké

impedance do stavu L teLor

vystup prechazi ze stavu vysoké

impedance do stavu H tELOH
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Zopojeni vivodd
(pohled shora)
Ag...A; vstupy/vystupy pro datovou sbé&rnici
By...By vstupy/vystupy pro systémovou
v i datovou sbérnici
OE vstup vybaveni vistupl
{aktivni Grovefi L)
#A T vstup pro fizeni sméru pfenosu
informaci
A
v FUNKCNI TABULKA:
Vv
Stuv_rE vstupech Stav na vystupech
T OE A B A B
v
v H L VvV — A v
L. L —_ v vn e
v H — — z z
uh
H — droven H
L — drovefi L
V — droven L nebo H
F’A Z — stav vysoké impedance
) MHB8287: na vjstupu je negovaond informace
_y ze vstupu.
mA
pF
ns ]
ns A

B _-| O e U
ns A8 x 3‘“? e _
0 sV

Ty TN
, T
ns o

ns ] Impulsni pribéhy




PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU ' PREHLED
MHB8080, 8085, 8086

Typ - Druh Pouzdro

MHB8224 Hodinovy a budici obvod pro mikroprocesorovy obvod MHB8080A. Sdruiuje oscildtor fizeny vnéjsiim 10—14
krystalem, délicky 1:9, dva budiée s vysokym vystupnim napétim o obvody pomocnych logickych funkci.
MH8228 Ridici obvod systému a budi¢ sbérice — vyrabi viechny fidici signdly, potfebné pro piimé propojeni 10—19

obvodéi mikroprocesorové fady (paméti RAM, ROM a obvodi vstup/vystup) s centrdlni procesorovou
jednotkou (CPU) MHB8080A.

MHB8282 Uplné paralelni osmibitové stradade s tfistavovymi vystupnimi zesilovadi jsou uréeny pro stiadale, oddé- 10—24
MHB8283 lovaci zesilovaée nebo multiplexery v perifemich a vstupnich/vystupnich funkeich mikropocitacovych 10—24
systém 8086, 8080, 8085 o 8048. Typ MHBB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupni data na vy-

stupech,
MHB8286  Osmibitové vysilate/piijimade sbémice s tfistavovymi vystupy jsou urleny pro perifemi funkce v mikro- 10—24
MHB8287  procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHBB8287 invertuje vstupni 10—24

data na vystupech.

MHB8641 Ctyindsobny budi&/piijimaé unifikované sbémice pro pouiiti v systémech pro prenos dat s impedanci 10—14
120 2 (UNIBUS).

MEZNI HODNOTY:

min. max.

Napdjeci napéti 1) Ucc —0,5 +7,0 Vv

MHB8641 Ucc — +7.0 v
Napdjeci napéti 1) jen MH8224 Upp —0,5 +13.5 v
Vstupni napéti 1) Uy —1.5 +7.0 V'

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHBS&287 Uy —1,0 +55 Vv

MH8641 Uy — +35.5 v
Vystupni proud MH8224, MH8228 lo 100 mA
Vystupni napéti MHB8641 Ug 55 v
Rozsah pracovnich teplot okoli tha 0 +70 °C
Rozsah skladovacich teplot Bstg —55 +155 °C

1) Napéti se rozumi vzhledem ke spoleénému bodu — wjvodu | .
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